
BAV70
Switching Diodes
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� Fast Switching Speed 

� For General Purpose Switching Applications 

� High Conductance 

�$ ,�"�,�$�'+�"�,� "����,��������� 

(�"�� � "� �/�.#$� ��� �/* ��� ����� '#�&���#���

� ! "� �." �0&#%��!#$��� ���������������������������V R              70 V IR=100�A 

VF1 0.715 V IF=1mA 

VF2  0.855 V IF=10mA 

VF3  1 V IF=50mA 
�#"%�"&�!#$��� �

VF4  1.25 V IF=150mA 

� ! "� �,�"" �������������������������������������������������IR    2.5 �A VR=70V 

'�*�,����, �. �%  ��� "����$�� CT  1.5 pF VR=0,f=1MHz 

� ! "� �" ,#! "/���� � t r r 6 ns
IF = IR = 10mA,  

Irr= 0.1 x IR, RL = 100� 
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Repetitive Peak Forward Current IFRM 500  mA

IFSM 2.0 A 
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Forward Surge Current @t=8.3ms Non-Repetitive Peak 
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DC Blocking Voltage� VR ���������������������������������������70 V

VRM����������������������������������������0 V
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� IF 200 mA 

MARKING：A4 

Reverse Breakdown Voltage

SOT-23 

1．BASE 
2．EMITTER 
3．COLLECTOR 
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PACKAGE OUTLINE 

Plastic surface mounted package; 3 leads SOT-23
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